Elektro dolgozat

1. Félvezeto 2 6 folépito anyaga
- Szilicium
- Germanium

2. Racsszerkezetek (kristaly)




4. N tipusu szennyezés (negativ félvezetd)




5. PN atmenet
- Az elektronok a hatarrétegnél rekombinalddnak és lyukak jonnek 1étre (???),
de az N hatérrétegének kornyékén nem lesznek szabad elektronok, a P
hatarrétegének kornyékén pedig nem leszenek szabd lyukak.
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6. Dioda
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Andd Katod
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Anod Katod

- Az egyik iranyba atengedi az dramot, a masikba szakadasként viselkedik,
anodtol a katod felé folyik.
- Akkor folyik rajta aram, ha az anddra pozitivabb (???), mint a katodar
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Kiiszobfesziltség:

o Szilicium: 0,6-0,7 V

o Germanium: 0,2-0,3 V
Fesziiltségesés

oV - 0.7V =4.3V
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7. LED (Light Emitting Diode)
Kiilonboz6 szinii ledek kiilonb6z6 nyitoiranyu kiiszobfesziiltséggel

rendelkezek
Katod (-)
Anéd (+)
8. Tranzisztorok
Emitter Bdzis Kollektor
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